
12. TRANZYSTORY DO CELÓW SPECJALNYCH 

12.1. TRANZYSTORY MAŁEJ MQCY, MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

Dane dopuszczólno grawiczne = 25% Klenn 2 26*C) Dane charakterystyczne (lam» == 25%0) 

. Zastą- Polary- TyP kkowanie | PPidowś | acja Ajye* przy Ccaę Ucze F 
r v e 1m LZ F przy r pr - ) SE DB | Grupa pr lfe = 10 mA| Ucx = 5 A 

' . Ure=5YV vc.fmvł = 0,5 mAJ7c = 0,2 ma| ,[- TO- B mA e = O Fo s 0,2 m 
Y v Y MZ D3 Y 4B 

BCAE07 ' c: F CB46d | npn | <45 | <45|.<150 JA 125.,.260 >150 | <6 <0,25 | <10 
B 240...500 

' BCAE08 o, ) [ GB45d | npn | <20 | <20] <150 | A 125...2 >150 | <6 <025 | <0 
B 240, 
c 450. 

BCAĘ09 c |CE45d |npn | <20 |<20] <0 |B >150 | <6 <0,25 | <4 
: [o) 

BCAE0TR c |CE45e | npn | <45 .| <45| <150 J A 125...260 =0 | <e <0,25 | <10 
B 240...500 

BCAE0sR c: | CB45e |nph | <20 '| <20] <150 | A * 125...260 <150 | <6 <0,25 | <i0 
" B 240...600 

c 450...900 

BUABOYR c |CE45e |npn | <zo . | <zo| <is0 |B 240...500 <1s0 | <6 <0,25 | <4 
c 450...900 

BOAE77 « pvmp |. <50 ' | <45 | <150 | vi 200 < <0,2 <10 
' A 

B 

. 'BCAETS « |GEtsd ]n | <30 [<25] <150 | VI 75...160 200 <6 <0,2 <10 
: A 125,,.260 

B 240...500 
© 450...900 

BCAE79 c |CE45d | pnz | <25' | <20| <1s0 | A 200 <6 <0,2 <4 
! . B 

e 

BCAET7R o: |CE46o, | pnp | - <50 | <45 | <150 j vr 200 <6 <o2 <10 
. . A 

. ” B 

' BOAETSR c . |CE45e |pp | <30 _ | <25| <150 ] VI 75...150 200 <6 <0,2 <10 
B TW A 

B 
+ c 

BUAET9R c |CE45e |pnp | <25 |<zo| <150 | A 200 <6 <0,2 <4 
" B 

c 

BCAP07 . jcE2 [m | <6 |<| <w |aA 110...240 <150 | <45 <018 ) <10 
5o B 200...480 
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Dane dopuszczalne graniczne = 959 ii Dane oharaktorystyczne (śeno = 96"C) 

Tasto- Folaty . 
Typ Isowanie ] Obudowa | zacją © hs Drzy G Uczws F 

Uca ” Po PIkM P ę przy przy 
(Uces) " | Pe) [Gr | e sy " o femi0ma] Vcs = 54 

łommA I'a — 0,5 mA| . 

Y v mw | MHŁ pF Y ” 

BCAP08 * J|omsz |mnm | <zo | <20| <300 | A 110. 2150 | <45 | <ols| <10 
B 200. 
c 400... 

BCAPO9 » |oE22 |npn | <zo | <20| <300 | B 200...480 z150 | <45 | <015 ) <4 
c 400...850 

BCAPTT a |CE22 [mp ] <s0 | <45| <300 | VI 5...150 (2200)] <7 <02 | <10 
A 110,..240 
B 200...480 

BCAP78 a |cEz |pe | <30 | <25j <300 i vr 65... (=200| <7 <02 | <10 
A 110. B 
B 200... 

BCAP79 v [cEzz |pmp | <5 |<2 ]<0 |A 110...240 1200 ] <0 <02 | <4 
B 200... 480 B 

= Wzmacniacze malej częstotliwości i stopnie sterujące 
b Wzmacniacze małej częstotliwości, stopnie storujące, stopnie wejściowe o nlskim poziomię szumów 
© Układy hybrydowe 
< W wypadku BOAPO7...79 — hs 

Dsno dopuszczelne graniożne (ed.) 
Uzs CLAZ 
Io <100 mA . 
y TO 

12.2. TRANZYSTORY MAŁEJ MOCY, WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

Daneę dopuszczalne graniezne — 5% 

(lamb — 26*0) Done charsiteryatyczno (łemb — 26-0) 
Zasto- H T 5 y T 1 p F TyP . ł s1 | O x Io r 
sowanie| ex | m | 1e 4D r _ 1e j p ki 

o p-- — eeer 
Y Y ma | mwo| Te-10v | mA | Re F x M 

BrAPI5| » | <so l <4 | <s0 | <165 | 40..165 | <1 | >150 | <or | <5 | 1 l <5 | 1 | 100 < 
BrAPs0| » | <20| <s | <20 | <200 >16 <2 | >s00 | <04 | <4 2 <7 2 | so 
|BrAPes| - |<20] <s | <20] s150-17 »10 <3 | 2550 | <05 | <6 3 =-- 

* Wzmacniecz i oscyłatory małej mocy, wielkiej częstotliwości 2 

* Wzmacniścze, mieszacze I oscyłatory małej mocy, wialkiej częstotiwości 

* Wzmaeniacze l ogcylatory małej mocy w zakrosłe VHF 

Obudowa CE26a (rys. 214) Dane dopuszczałno graniczne (od.) 
Polaryzacja nn Uos <0 v 

y 1T6C



12.3. TRANZYSTORY ŚREDNIEJ MOCY, MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

Zastosowanie Wzmacniacze i układy sterowania 

Obudowa Polaryzacja| 

Dano dopuszczalne graniezne (/amo — 26*0) Dane chsrakterystyczne (famn =* 25%0) 

Ucz 

v 

Ura 

v 

Io Po 

w 

t Grapa pr Jx 

Ie= O15A MZ 

Comę 
PY 

PF 
Ucz == 10v| 

Ucz s 

Y 

te prty 
I 

BCAFI1 

BCAPI3 

EIAP35 

BDAFP36 
BDAP37 

BDAP38 
BDAP39 

BDA.P40 

CE23 

CE28 

UCE39 

CE39 

CE39 

CE39 

CE3Y 

CE39 

npn 

pnp 

npr 

npn 
Rp 
npn 

<80 

<80 

<45 
<45 

<60 

<80 

<80 
<80 

<40 

<40 

<45 

<45 
<60 
<60 
<80 

s<80 

<5 

<5 

<5 
<5 

<5 
s5 
<5 

<5 

<L5 

<L5 

<15 
<15 
<5 

<08 

<0,8 

<6,5 
<6,5 
<6,5 

<6,5 
<6,5 
<6,5 

<175 

<175 

<125 

<125 
<125 
<125 
<125 

125 

10 
16 

to 

16 

=50 

250 

200 

150 
200 

150 
200 

150 

<25 

230 

sl 

<5 
<0,5 

<0,5 

<£0,5 

<0,5 

<%6 

%5 
05 

9,6 
0%,5 
0,5 

01 

91 

0,05 
0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

1%.4. TRANZYSTORY DUŻEJ MOCY, MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

sowa 
ni 

Zasto- 
Obudowa 

Tane dopuszezalne graniczne (łumo — 2B"C) Tene charakterystyczne (tamu — 26"0) 
Tolary- 
zacja ex 1e 

A 

Przy 
besse 

w c 

Po E
 

E 
Ci h 

PRZY 
G | e 
Y A 

n 

MH% 

Ucz sst PY 

HDAPn4 | » 

BDAP55 . 

BDCP20 » 
ROCEZ6 » 

CE24 

CE24 

CEZ0 
CE20 

nn 

Rp 

npn 
npn 

<60 

<100 
200 

<40 

sT 

<10 
<l 

<6 

5 

<12,5 | 45 

<£12,5 45 

<15 25 
<87,5 25 

5200 

s200 

S5 

2200 

Q
N
D
Q
N
O
I
 
4
m
o
 

=30 

=30 

=08 
>10 

<I 

<06 

<1,8 

<12 

9%,2 

,2 

04 
0,26 

* Wzmacniac 
?Wi 

dużej mocy małej często! iwości regulatory naplęć, przetwornice 
cze dużoj mocy małej częstolliwości przełączniki dużej mocy, regulatory nuplęć, przetwornice 
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104 12. TRANZYSTORY DO OBŁÓW SPECJALNYCH 

12.5. TRANZYSTORY WYSOKONAPIĘCIOWE ŚREDNIEJ BFAPo9 <300 V 
MOCY, WIELKIEY CZĘSTOTLIWOŚCI Urg <5v 

Typ BFAP5T 1ę <100 mA 
BFAP58 Pam przy tęase — 25%C <5W 
BFAP59 4 ” ' «175'0: 

Zastosowanie Stopnie wyjściowe wzmacnia- * 

czy wizyjnych, układy zapłonu Daiie cheraktorystyczno 
wskaźników jarzeniowych (tann = 25*0) 

Obudowa CE23 (zob, rys. 219) Uox — 10 V, 25 
Poleryzacja nn karz przy 1. SOmA 
Dane dopuszcząłne graniczne fr 40 MHz 

(tamb = 25*C) Cueaprzy Ucg = 30V . — <25pF 
Ucn = Ucn: BFAP57 <160 V Uczsa przy Io = 30 mA, — <1V 

BFAP58 <250 V Ęi ' 

12.6. TRANZYSTORY PRZEŁĄCZAJĄCE MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY 

Zasto. Dane dopuszczalne graniczne (tasy = 25"0) Dane charakteryzuyozno (tąmi = 25-0) 
£ _ Obu- — | Polary- " przy, 
vp w dowa | ' zacja cn Oc Ur Io Po n - . | 'E 
. Y Y Y mA mW . Y + MHz 

BSBP05 . CE23 | pnp <60 | <40 |- <s < 600 <60 100...300 10 | 150 | >200 
BSBP07 m 0E22 | pmp <60.| <40 | <6 < 600 <400 300 ' | -10 |- 160 | >200 
BSBP19 : CE23 | npn <76 | <40 | <6 < 800 <800 300 10.| 150 | >260 
BŚBP22 . CE22 | npn <7% | <4 | <6 <800 <500 300 10 | '150.| >250 
BSDP20 » CE22 | nn <40 | <6 | <45 | <200 < 360 120 .h 'a 10 | >500 
BSDP59 © CE23 ! npn <70 | <465 | <s <1000 | <800 30...70 '1 ] _160.| >=250 

Dane charskterystyczne (famo == 26%0) 

Typ ox d e e | Uszae oi e Y tem tom k l”Iq" 1ei i <:['7:',) 
Y LY pF v Y v mA mA n5 n5 mA mA mAJY 

BSBP0s 20 50 <8 10 <2,6 <6 500 50 <45 <200 j 150 [ 15 15 

BSBPOT 20 50 <8 10 <2,6 <16 s00 | 50 <45 | <200| 150 | 15 15 
BSBP19 20 20 <8 10 <L3 <04 150 | 16 <35 | <285| 150 | 15 (0,5) 
BSBP22 20 20 <8 10 <13 <0,4 150 | 15 <% | <2s5| 150 ] 15 (0,5) 
BSDP20 10 19 <4 5 <0,86 | <0,26 10 ł <12'| <18 e | . 3 1 L5 
BŚDP59 10 50 <10 | 10 <L2 <0,5 s00 | 50 <35 | <eo | soo |- 50 ) 

* Przcłączniki, wzmaoniacze i oscylatory średniej mocy 
> Bardzo szybkie przełączniki malej mocy 

* Przelączniki, układy sterowania pamięci na rdzeniach ferrytowych 

12.7. TRANŻYSTORY ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY, WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

Dane dopuszoralne graniczno * = 25%0y Friaspozcy Dane charakterystyczne (tamv = 25%0Y 

1e (onan = 2670) Po „ k | » Ki 
A w w % mA w MZ 

BFOP39 . CE23 <0,35 <6 >25 >50 <178 | 025 175 
BLOP22 b OB27 <0,5 <1L6 23,0 =40 <2 | ! 400 * 

* Wzmacniacze | oscylatory średniej mocy 

* Wzmacniaczo, generatory i Dowiejącze dużej mocy 

Poleryzacja nn Done charakterystyczne (ed.) 
Jr przy I = 125 maA, >400 MHz 

Dane dopuszczalne graniczno Ucx=28V 
(łamo = 26*C) hm przy Io 25 mA, 15...200 
Ucn <40V Uz=5V 
Ucz <65 V o przy Ucz = 28 V, <10 pF 

f=1MHz
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+2.8. RYSUNKI WYMIAROWE 

£ 205 
8 oo DD F s — — s! 
ę 

25 53 

B a__9 
Rys. 210. Otudowa UB22; BSXP65, 66 167 

94
9 

Rys. Z14. Obudowa CR252; BYAPIG, 80 ] 83 

4 15 

s &J sł 01 
+ s! 

E 8 

O 
o: 

' 46. 
26 ] 2 

*ys. 211. Obudowa CE20; BDCF20 1 26 

BRys, 215. Obudowa CE27; RLOP22 

KYE 915a. Obudowa TE%4: BDAPB4, 55 

L e : t ) 

s E 

005 2 ŚZ =— sl a 
--—--- TI — , 

i : E = sl : N x 
s_ CI b-- 

9, 77...79, BSIEPO7 1 22 174 
28 

Rys. 216. Obudowa CES9; BDAP35...40 

£ $a: 2 

Ą -- 
«a B ---—-— sy „ ::_I 

-- ł 
[5 3 22 

65 

c 2 * 
s 

Rys. Z13. Obudows CE23; BCAPI+, 13, BFAP57...59, BRCP99, BSBPO5, 19, 1 
BSDP59, BSXPG9, 60 1 GL 8 

2 
2 

[? 25 

Rys, 217. Obudowy CE45d I e 

w 906 s e 
Typ Typ Zaciski 

[ obudowy tranzystora 1iz F 

l u CBs5d BCAE0T...09. 
| L„d5n i see 
i [ECz] 16 ł UBi5e | 

i i si|s]ci 
i 


